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Curriculum vitae et studiorum

Alessandro Fondacci

‘ Nel 2021 (27 ottobre) ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica ed Elettronica e
nel 2024 (16 febbraio) la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica per I'Internet-of-Things, entrambe
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Universita degli Studi di Perugia.

Nel corso di entrambe le lauree, ha utilizzato strumenti di simulazione numerica allo stato dell’arte, quali il
Synopsys Sentaurus TCAD (Technology Computer-Aided Design), sia per la progettazione di sensori di
radiazione innovativi che per lo sviluppo di modelli del danno da radiazione ad altissime fluenze.

In particolare, durante la laurea triennale si & occupato di studiare l'applicazione del modello di
danneggiamento da radiazione “New University of Perugia Model” ad architetture Low Gain Avalanche
Diode (LGAD) e ha contribuito per la parte di simulazione numerica allo sviluppo del nuovo modello di
danneggiamento da radiazione superficiale. Dopodiché, durante la laurea magistrale, si & concentrato
sull’analisi e I'ottimizzazione di una nuova architettura di rivelatori di particelle al silicio (DC-RSD LGAD), che
combina l'eccellente risoluzione temporale dei LGADs con l'ottimo tracking spaziale offerto da una
architettura con read-out resistivo.

Infine, ha conoscenza teorica di misure elettriche di strutture di test e sensori in silicio con probe station.
Istruzione e formazione

Descrizione del titolo: Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per I'Internet-of-Things

Data: 16/02/2024

Rilasciato da: Universita degli Studi di Perugia

Voto finale: 110/110 e lode con menzione accademica e dignita di stampa

Titolo tesi: 3D TCAD simulations of charge collection in DC-RSD LGADs silicon particle detectors
Numero Registro - Dipartimento di Ingegneria — Universita degli Studi di Perugia: 2023586230 /M1297_MC

Descrizione del titolo: Laurea in Ingegneria Informatica ed Elettronica
Data: 27/10/2021

Rilasciato da: Universita degli Studi di Perugia

Voto finale: 110/110 e lode

Titolo tesi: Sensori di radiazione di tipo LGAD (Low Gain Avalanche Diode): studio e ottimizzazione
mediante strumenti TCAD (Technology CAD)

Numero di registro — Universitd degli Studi di Perugia: 181771

Descrizione del titolo: Diploma di Istituto Tecnico — Settore Tecnologico - Indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” — Articolazione “Elettrotecnica”

Data: 29/06/2018

Rilasciato da: |.T.T.S. “Alessandro Volta”

Voto finale: 100/100 e lode
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Esperienza lavorativa

Descrizione del titolo: Associato con la qualifica di laureando
Presso: |stituto Nazionale di Fisica Nucleare — Sezione di Perugia
Periodo di attivita dal 15/12/2022 al 14/12/2023

Descrizione del titolo: Tutor universitario per il corso di “Tecnologie e dispositivi elettronici con
laboratorio” dell’A.A 2022/23

Presso: Universita degli Studi di Perugia — Dipartimento di Ingegneria
Periodo di attivita dal 10/10/2022 a1 31/07/2023

Numero di registro dei contratti di lavoro autonomo del Dipartimento di Ingegneria - UniPG: 33/2022

Descrizione del titolo: Studente in Alternanza Scuola-Lavoro
Presso: Bimal S.p.a.
Periodo di attivitd dal 04/09/2017 al 29/09/2017

Pubblicazioni

Titolo: A two-prong Approach to the Simulation of DC-RSD: TCAD and Spice

Autori: T. Croci, L. Menzio, R. Arcidiacono, M. Arneodo, P. Asenov, N. Cartiglia, M. Ferrero, A.
Fondacci, V. Monaco, A. Morozzi, F. Moscatelli, R. Mulargia, E. Robutti, V. Sola, D. Passeri

Pubblicato in: IEEE Transactions on Nuclear Science {(Volume: 71, Issue: 2, February 2024)
DOI: https://doi.org/10.1109/TNS.2024.3356826

Titolo: Advances in the TCAD modelling of non-irradiated and irradiated Low-Gain Avalanche Diode
sensors

Autori: T. Croci, A. Morozzi, A. Fondacci, L. Lanteri, F. Siviero, V. Sola, M. Ferrero, L. Menzio, R.
Mulargia, R. Arcidiacono, N. Cartiglia, G.M. Bilei, D. Passeri, F. Moscatelli

Pubblicato in: Journal of Instrumentation, Volume 19, January 2024, C01022
DoI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/01/C01022

Titolo: Development and test of innovative Low-Gain Avalanche Diodes for particle tracking in
4 dimensions

Autori: T. Croci, A. Morozzi, P. Asenov, A. Fondacci, F. Moscatelli, D. Passeri, V. Sola, L. Menzio, M.
Ferrero, M. Mandurrino, R. Arcidiacono, N. Cartiglia, R. Mulargia, E. Robutti, O.A. Marti Villarreal, R.
Cirio, R. Sacchi, A. Staiano, V. Monaco, M. Arneodo

Pubblicato in: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators,
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1047, 2023, 167815, ISSN 0168-9002

DoI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167815
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Titolo: TCAD optimization of LGAD sensors for extremely high fluence applications

Autori: T. Croci, A. Morozzi, V. Sola, P. Asenov, A. Fondacci, S. Giordanengo, G. Borghi, M.C. Vignali,
G. Paternoster, M. Boscardin, M. Menichelli, N. Cartiglia, D. Passeri, F. Moscatelli
Pubblicato in: Journal of Instrumentation, Volume 18, January 2023, C01008

DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/01/C01008

Titolo: Resistive Read-out in Thin Silicon Sensors with Internal Gain

Autori: N. Cartiglia, F. Moscatelli, R. Arcidiacono, P. Asenov, M. Costa, T. Croci, M. Ferrero, A.
Fondacci, L. Lanteri, L. Menzio, A. Morozzi, R. Mulargia, D. Passeri, F. Siviero, V. Sola, M. Tornago
Pubblicato in: arXiv.org e-Print archive, Instrumentation and Detectors; High Energy Physics —
Experiment

DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.02968

Titolo: TCAD modeling of bulk radiation damage effects in silicon devices with the Perugia radiation
damage model

Autori: P. Asenov, R. Arcidiacono, N. Cartiglia, T. Croci, M. Ferrero, A. Fondacci, A. Morozzi, F.
Moscatelli, D. Passeri, V. Sola

Pubblicato in: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators,
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1040, 2022, 167180, ISSN 0168-9002

DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167180

Titolo: A compensated design of the LGAD gain layer

Autori: V. Sola, R. Arcidiacono, P. Asenov, G. Borghi, M. Boscardin, N. Cartiglia, M. Centis Vignali, T.
Croci, M. Ferrero, A. Fondacci, G. Gioachin, S. Giordanengo, L. Lantieri, M. Mandurrino, L. Menzio,
V. Monaco, A. Morozzi, F. Moscatelli, D. Passeri, N. Pastrone, G. Paternoster, F. Siviero, A. Staiano,
M. Tornago

Pubblicato in: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators,
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1040, 2022, 167232, ISSN 0168-9002

DO!: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167232
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